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内容概要

《国外电子与通信教材系列:CMOS超大规模集成电路设计(第4版)》是本经典教材。本版本反映了近年
来集成电路设计领域面貌的迅速变化，突出了延时、功耗、互连和鲁棒性等关键因素的影响。内容涵
盖了从系统级到电路级的CMOSVLSI设计方法，介绍了CMOS集成电路的基本原理，设计的基本问题
，基本电路和子系统的设计，以及CMOS系统的设计实例（包括一系列当前设计方法和（2MOS的特
有问题，以及测试、可测性设计和调试等技术）。全书加强了对业界积累的许多宝贵设计经验的介绍
。
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精彩短评

1、还行，当个辞典吧。
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